Вопросы к экзамену по курсу ФОЭ ч I
для студентов заочного отделения

1. Полупроводники и их свойства. Энергетические диаграммы.
2. Примесные полупроводники.
3. Электронно-дырочный переход.
4. Прямое включение р-n перехода.
5. Обратное включение р-n перехода.
6. Вольт-амперная характеристика р-n переход.
7. Барьерная и диффузионная емкости p-n переход.
8. Полупроводниковый диод. Классификация.
9. Выпрямительные диоды. Вольт-амперная характеристика. Параметры.
10. Туннельные и обращенные диоды.
11. Диоды Шотки.
12. Лавинные диоды, стабилитроны и стабисторы.
13. Биполярные транзисторы. Принцип действия. Параметры. Схемы включения.
14. Статические характеристики биполярного транзистора.
15. Н – параметры БТ.
16. Полевые транзисторы с управляющим р-n переходом. Принцип действия. Схемы включения. Характеристики.
17. Транзисторы с изолированным затвором. Принцип действия. Схемы включения. Характеристики. Параметры.
18. Тиристоры. Структура. Классификация.
19. Параметры и характеристики силовых тиристоров. 
20. Вольт-амперная характеристика тиристора. Комбинированные транзисторы.
21. Принцип работы IGBT.
[bookmark: _GoBack]22. Параметры и характеристики IGBT.
23. Интегральные микросхемы. Классификация.
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1. Ïîëóïðîâîäíèêè è èõ ñâîéñòâà.

 

Ýíåðãåòè÷åñêèå äèàãðàììû.

 

2. 

Ïðèìåñíûå ïîëóïðîâîäíèêè

.

 

3. 

Ýëåêòðîííî

-

äûðî÷íûé ïåðåõîä

.

 

4. 

Ïðÿìîå âêëþ÷åíèå

 

ð

-

n 

ïåðåõîäà

.

 

5. 

Îáðàòíîå 

âêëþ÷åíèå 

ð

-

n

 

ïåðåõîäà

.

 

6. 

Âîëüò

-

àìïåðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà

 

ð

-

n

 

ïåðåõîä.

 

7.

 

Áàðüåðíàÿ è äèôôóçèîííàÿ åìêîñòè 

p

-

n

 

ïåðåõîä

.

 

8. 

Ïîëóïðîâîäíèêîâûé äèîä

. Ê

ëàññèôèêàöèÿ

.

 

9. Âûïðÿìèòåëüí

ûå äèîäû. Âîëüò

-

àìïåðíàÿ

 

õàðàêòåðèñòèêà. Ïàðàìåòðû.

 

10. Òóííåëüíûå è îáðàùåííûå äèîäû.

 

11. Äèîäû Øîòêè.

 

12. Ëàâèííûå äèîäû, ñòàáèëèòðîíû è ñòàáèñòîðû.

 

13

.

 

Áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðû. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ.

 

Ïàðàìåòðû. Ñõåìû

 

âêëþ÷åíèÿ.

 

14. Ñòàòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áèïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà.

 

15. Í 

–

 

ïàðàìåòðû ÁÒ.

 

16. Ïîëåâûå òðàíçèñòîðû ñ óïðàâëÿþùèì 

ð

-

n ïåðåõîä

îì. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ.

 

Ñõåìû âêëþ÷åíèÿ. Õàðàêòåðèñòèêè.

 

17.

 

Òðàíçèñ

òîðû ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ. Ñõåìû 

âêëþ÷åíèÿ. Õàðàêòåðèñòèêè. Ïàðàìåòðû.

 

18. Òèðèñòîðû. Ñòðóêòóðà. Êëàññèôèêàöèÿ.

 

19. Ïàðàìåòðû è õàðàêòåðèñòèêè ñèëîâûõ òèðèñòîð

îâ. 

 

20.

 

Âîëüò

-

àìïåðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà òèðèñòîðà. Êîìáèíèðîâàííûå 

òðàíçèñòîðû.

 

21. Ïðèíöèï ðàáîòû 

IGBT

.

 

22. Ïàðàìåòðû è õàðàêòåðèñòèêè 

IGBT

.

 

23. 

Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû. Êëàññèôèêàöèÿ.
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